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Datenblatt

LED 660nm 10MBit/s

1 Allgemeine Beschreibung

Die RPOpto-Klemme ist speziell geeignet fir Anwen-
dungen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter.
Bestuickt mit einer schnellen 660nm LED die Uber
eine hohe optische Ausgangsleistung verflgt, ist die
RPOpto-Klemme eine gute Alternative in Datentber-
tragungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen

Aufgrund der hohen Datenlibertragungsrate von
10MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung), den guten
optischen Eigenschaften und der einfachen Anschluf3-
technik des Lichtwellenleiters, findet die RPOpto-
Klemme eine Vielzahl von Anwendungsmdglichkeiten:

optische Netzwerke

Bild 1 Bestlickte RPOpto-Klemme Sender 660nm

+ Industrieelektronik 5 Merkmale
. Lelstung_selektronlk . 660nm LED
e Automotive . .
. e 200uW Ausgangsleistung bei 10mA
*  Consumer Elektronik . - . :
«  Lichtschranken * 10MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung)
» steckerlose LWL-Konfektionierung
» geeignet fir MOST POF 1/1.5/2.3mm
3 Bestellinformation »  Schnellverriegelung (Handbetatigung)
. »  Kunststoffgehguse
Ausfiihrung Bestellnummer .  geejgnet fiir automatische Bestiickung
660 nm LED 905SE660KRMO01  +  reflow-/ wellenl6tfahig
4 Technische Zeichnung
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Schieber ,Auf* LWL durch Staub- und lichtdicht
zur Montage oder Klemmung verriegelt
Demontage des LWL fixiert (Anlieferungszustand)
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Ansicht: Bestlickungsseite
Durchmesser der Bohrungen:
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6 Grenzwerte 7 Technische Daten
Belastungen die iiber die als "Grenzwerte™ an- b t Val Unit
gegebenen hinausgehen konnen das Bauele- aram-(-a er alue ni
ment dauerhaft beschidigen. Die Grenzwerte Wellenlange A 660 nm
stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes Spektrale Bandbreite A\ 25 nm
dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten Schaltzeiten (I.=50mA)
wird nicht empfohlen, da die Zuverlissigkeit i 100 ns
des Bauelementes darunter leiden kann. t. 100 ns
Parameter Wert Einheit Kapazitdt C, (V=0V) 30 PF
Betriebstemperatur 40 .. +80 °C DurchlaBstrom V_ (I.=20mA) 2.1 (<2.8) V
_ o Ausgangsleistung P .
Lagertem'peratur 55 ... +100 oc in 1mm Faser (1,=10mA) 200 (>100) | wwW
fperrschlchtten;p. 100 c Temperaturkoeffzient P . -0.4 %IK
ottemperatur, 2mm o -
vom Gehéuse t < 5s 260 C Temperaturkoeffz!ent A -3 mV/K
Sperrspannung 3 v Temperaturkoeffzient A 0.16 nm/K
Durchlaf3strom 50 mA
StolRstrom
t < 10ps, D=0 ! A
Verlustleistung 120 mwW
Warmewiderstand 450 K/W
8 Kennlinien
Maximum permissible forward current Relative spectral emission /o = f(A) Forward current /¢ = fiVg),

Ir = ATa), Rinya = 450 KW single pulse, duration = 20 us
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Relative output power l¢/lg(s0 ma) = flIF)
single pulse, duration = 20 us
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Alle Informationen in den Datenblattern von Ratio-
plast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten

/
1ot / Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelma-
Rig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch
vorhandene Irrtiimer oder Fehler wird keine Haftung
12 libernommen. Anderungen vorbehalten.
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